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摘要(译)

描述了微发光二极管显示器的制造工艺和组装设备。 在一个示例中,微发
光二极管像素结构包括:背板,其包括玻璃基板,其上设置有绝缘层;以及像
素薄膜晶体管电路,其设置在绝缘层之中和之上,该像素薄膜晶体管电路包
括栅电极。 和一个频道。 所述微发光二极管像素结构还包括:前表面,其
包括耦合至所述背板的像素薄膜晶体管电路的金属焊盘;微发光二极管器
件,其结合至所述金属焊盘;间隔物,其与所述微发光二极管的侧壁相邻。 
隔离物包括高折射率材料和围绕隔离物的绝缘层。
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